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Nazwa obwodu:
LVMD 1.1A.1

Tytuł:
MV-LS2 1.1A.1
Określenie selektywności:
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Nazwa obwodu:
LVMD 1.1A.1

Tytuł:
Q1
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
KOMPRESOR 2

Tytuł:
F1.1
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
KOMPRESOR 1

Tytuł:
F1.2
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
LVTS-S 1.1A.3

Tytuł:
CB 1.1A.3A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
CHILER 1

Tytuł:
CB 1.1A.3.3.1.1.1A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
CHILER 1

Tytuł:
LV-SDF   1.1A.3.3.1.1.1A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
CHILER 1

Tytuł:
CB 1.1A.3.3.1.1.2A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
CHILER 1

Tytuł:
LV-SDF   1.1A.3.3.1.1.2B
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
CHILER 1

Tytuł:
CB 1.1A.3.3.1.1.3A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
CHILER 1

Tytuł:
LV-SDF   1.1A.3.3.1.1.3B
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
L 1.1A.3.3.1.1.4

Tytuł:
CB 1.1A.3.3.1.1.4A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
Sprzęgło 1.1AB

Tytuł:
Q3
Określenie selektywności:
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Nazwa obwodu:
LVMD 1.1B.1

Tytuł:
MV-LS2 1.1B.1
Określenie selektywności:
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Nazwa obwodu:
LVMD 1.1B.1

Tytuł:
Q2
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
L 1.1B.1

Tytuł:
FSD 1.1B.1A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
LOK

Tytuł:
CB 1.1B.2A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
1

Tytuł:
F1.1
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
2

Tytuł:
F1.1
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
3

Tytuł:
F1.1
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
X

Tytuł:
F1.1
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
LVTS-S 1.1B.3

Tytuł:
CB 1.1B.3A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
TP0

Tytuł:
FSD 1.1B.3.1.1A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
LVSD 1.1B.3.1.2.1

Tytuł:
FSD 1.1B.3.1.2.1A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
NAJEMCA NR 1

Tytuł:
F1.2
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
NAJEMCA NR 2

Tytuł:
F1.2
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
NAJEMCA NR 3

Tytuł:
F1.2
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
TP0

Tytuł:
FSD 1.1B.3.1.3A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
TP0

Tytuł:
FSD 1.1B.3.1.4A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nazwa obwodu:
TP0

Tytuł:
FSD 1.1B.3.1.5A
Określenie selektywności:
nieokreślony
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Nastawy aparatu:


Tytuł:	MV-LS2 1.1A.1





7SJ8011





Przekładnia przekładnika prądowego:	75/1 A





I> Zabezpieczenie:	Wł


Typ krzywej: 	DMT 	


I>	4,3	A	wartość 	322,5 A


t>	0,6 s





I>> Zabezpieczenie:	Wł


 		


I>>	12,83	A	wartość 	962,25 A


t>>	0,1 s





I>>> Zabezpieczenie:	Wł


 		


I>>>	25,66	A	wartość 	1 924,5 A


t>>>	0,001 s





Ie Ochrona:	Wł


 		


Ie	8,89	A	wartość 	666,75 A


te	0,1 s












































Nastawy aparatu:


Tytuł:	Q1





3WL12322CB311AA2





In	3 200 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	0,8	x In	wartość 	2 560 A


tr	10 s





S Zabezpieczenie:	Wł


 		


Isd	4	x In	wartość 	12 800 A


tsd	0,4 s





I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	20	x In	wartość 	64 000 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.1





3WL11082CB311AA2





In	800 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	0,8	x In	wartość 	640 A


tr	10 s





S Zabezpieczenie:	Wł


 		


Isd	12	x In	wartość 	9 600 A


tsd	0,4 s





I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	20	x In	wartość 	16 000 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.2





3WL11082CB311AA2





In	800 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	0,8	x In	wartość 	640 A


tr	10 s





S Zabezpieczenie:	Wł


 		


Isd	12	x In	wartość 	9 600 A


tsd	0,4 s





I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	20	x In	wartość 	16 000 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	CB 1.1A.3A





3VA25805HN320AA0





In	800 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	-		wartość 	800 A


tr	8 s





S Zabezpieczenie:	Wł


 		


Isd	10	x Ir	wartość 	8 000 A


tsd	0,4 s





I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	-		wartość 	8 000 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	CB 1.1A.3.3.1.1.1A





3VA24635HL320AA0





In	630 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	-		wartość 	315 A


tr	10 s








I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	8	x In	wartość 	5 040 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	LV-SDF   1.1A.3.3.1.1.1A





3NE13332





In	450 A





Ir	450 A





















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	CB 1.1A.3.3.1.1.2A





3VA24635HL320AA0





In	630 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	-		wartość 	315 A


tr	10 s








I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	8	x In	wartość 	5 040 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	LV-SDF   1.1A.3.3.1.1.2B





3NE13332





In	450 A





Ir	450 A





















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	CB 1.1A.3.3.1.1.3A





3VA24635HL320AA0





In	630 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	-		wartość 	315 A


tr	10 s








I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	8	x In	wartość 	5 040 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	LV-SDF   1.1A.3.3.1.1.3B





3NE13332





In	450 A





Ir	450 A





















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	CB 1.1A.3.3.1.1.4A





3VA12254EF320AA0





In	250 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	0,9	x In	wartość 	225 A


	 








I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	10	x In	wartość 	2 500 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	Q3











In	0 A
























































Nastawy aparatu:


Tytuł:	MV-LS2 1.1B.1





7SJ8011





Przekładnia przekładnika prądowego:	50/1 A





I> Zabezpieczenie:	Wł


Typ krzywej: 	DMT 	


I>	6,23	A	wartość 	311,5 A


t>	0,6 s





I>> Zabezpieczenie:	Wł


 		


I>>	19,25	A	wartość 	962,5 A


t>>	0,1 s





I>>> Zabezpieczenie:	Wł


 		


I>>>	35	A	wartość 	1 750 A


t>>>	0,001 s





Ie Ochrona:	Wł


 		


Ie	13,33	A	wartość 	666,5 A


te	0,1 s












































Nastawy aparatu:


Tytuł:	Q2





3WL11202CB311AA2





In	2 000 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	1	x In	wartość 	2 000 A


tr	10 s





S Zabezpieczenie:	Wł


 		


Isd	8	x In	wartość 	16 000 A


tsd	0,4 s





I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	20	x In	wartość 	40 000 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	FSD 1.1B.1A





3NA3144





In	250 A





Ir	250 A





















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	CB 1.1B.2A





3VA20255HN360AA0





In	25 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	-		wartość 	20 A


tr	10 s





S Zabezpieczenie:	Wł


 		


Isd	10	x Ir	wartość 	200 A


tsd	0,4 s





I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	12	x In	wartość 	300 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.1





5SL43026





In	2 A
























































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.1





5SL43046





In	4 A
























































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.1





5SL43066





In	6 A
























































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.1





5SL61326





In	32 A
























































Nastawy aparatu:


Tytuł:	CB 1.1B.3A





3VA21165HN360AA0





In	160 A





L Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ir	-		wartość 	145 A


tr	10 s





S Zabezpieczenie:	Wł


 		


Isd	10	x Ir	wartość 	1 450 A


tsd	0,4 s





I Zabezpieczenie:	Wł


 		


Ii	10	x In	wartość 	1 600 A


	 















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	FSD 1.1B.3.1.1A





3NA3822





In	63 A





Ir	63 A





















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	FSD 1.1B.3.1.2.1A





3NA3807





In	20 A





Ir	20 A





















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.2





5SL63166





In	16 A
























































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.2





5SL63166





In	16 A
























































Nastawy aparatu:


Tytuł:	F1.2





5SL63166





In	16 A
























































Nastawy aparatu:


Tytuł:	FSD 1.1B.3.1.3A





3NA3817





In	40 A





Ir	40 A





















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	FSD 1.1B.3.1.4A





3NA3817





In	40 A





Ir	40 A





















































Nastawy aparatu:


Tytuł:	FSD 1.1B.3.1.5A





3NA3817





In	40 A





Ir	40 A
























































Strona 1/1

Utworzony przez SIMARIS design 9.2.0 (5126)


